



 Toggle navigation    
 


	首页
	元器件品牌
	我要上传
	手机端


 
 	加载中...
	


 












马上查询





 







PESD3V3S2UT/T1 [PHILIPS] 

DIODE 330 W, UNIDIRECTIONAL, 2 ELEMENT, SILICON, TVS DIODE, TO-236AB, PLASTIC PACKAGE-3, Transient Suppressor; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 PESD3V3S2UT/T1
	生产厂家：	
	    NXP SEMICONDUCTORS
      
	描述和应用：	DIODE 330 W, UNIDIRECTIONAL, 2 ELEMENT, SILICON, TVS DIODE, TO-236AB, PLASTIC PACKAGE-3, Transient Suppressor
 局域网 光电二极管 电视
	PDF文件：	总13页 (文件大小：123K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：PESD3V3S2UT/T1参数
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Obsolete
	零件包装代码	SOT-23
	包装说明	PLASTIC PACKAGE-3
	针数	3
	Reach Compliance Code	unknown
	ECCN代码	EAR99
	HTS代码	8541.10.00.50
	风险等级	5.78
	最大击穿电压	6 V
	最小击穿电压	5.2 V
	配置	COMMON ANODE, 2 ELEMENTS
	二极管元件材料	SILICON
	二极管类型	TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE
	JEDEC-95代码	TO-236AB
	JESD-30 代码	R-PDSO-G3
	JESD-609代码	e3
	湿度敏感等级	1
	最大非重复峰值反向功率耗散	330 W
	元件数量	2
	端子数量	3
	最高工作温度	150  °C
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	SMALL OUTLINE
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	极性	UNIDIRECTIONAL
	认证状态	Not Qualified
	最大重复峰值反向电压	3.3 V
	表面贴装	YES
	技术	AVALANCHE
	端子面层	TIN
	端子形式	GULL WING
	端子位置	DUAL
	处于峰值回流温度下的最长时间	40
	Base Number Matches	1


	TPS92310DGSR
	MCM63P733ATQ90
	MCM63P733ATQ150R
	1412785
	PCA9617ADPJ,118
	ASP-106674-01-B
	ASP-106402-01-B
	SMA6251A1-N/NT50G-50
	CER0637A
	LTC3206EUF#TR
	ZM7304G-65505X-B2
	ZM7304G-65505X-T2
	ZM7316G-65507X-T1
	ZM7316G-XXXXX-T2
	EDK226M063S9HAA
	935314631557
	E1UFA32-24.000MTR
	JN5179-001-M10Z
	VLMB2100-GS08
	1300130550
	A45L9332AE-6F
	A45L9332AE-7F
	A45L9332AE-8F
	A45L9332AF-6F
	MAX1426CAI+
	MAX1426CAI+T
	ADP5065ACBZ-1-R7
	3270120
	W2412HT1-G
	W2412HT1
	W2405HT1-G
	W2412GT1-G
	W2405GT1-G
	W2415GT1-G
	W2415HT1-G
	RSAC16CMT2R
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	TLP183(TPL,E(T
	TLP183(TPR,E
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	VSC7282
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	AA3022ES-4.5SF
	CF-50D619-28S
	VSIB10A20-E3
	VSIB10A40-E3
	VSIB10A80
	CER0002A
	JR11030-W251-4F
	ICX227AK-A
	DS75U/T&R
	DS75X/T&R
	TC7SH00F(T5LFT)
	TC7SH00F,LJ(T
	DS1013H-100
	DS1013H-15
	DS1013K-65
	DS1013G-80
	DS1013G-90
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	DS1013G-60
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